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Исследование процессов на поверхности твердых тел – одно из важных направлений в 

современной физике поверхности. Изучение кристаллической структуры [1, 2] и 

электрофизических свойств поверхностных фаз на кремнии в условиях сверхвысокого 

вакуума представляет собой непростую экспериментальную задачу. В настоящее время 

много работ посвящено исследованию корреляции электрической проводимости 

поверхностных фаз с их атомарной и кристаллической структурой. Результаты, полученные 

экспериментальным путем, свидетельствуют о том, что поверхностные фазы оказывают 

заметное влияние на электрические свойства образца. 

Эксперименты проводились в сверхвысоковакуумной камере DEL-300 с базовым 

давлением порядка 10
-10

 Торр. Электрические измерения проводились четырехзондовым 

методом. Кристаллическая структура поверхности отслеживалась методом дифракции 

медленных электронов. Для формирования однодоменных поверхностных фаз на 

поверхности кремния, на образец через маску напылялась полоска золота, затем образец 

прогревался и золото диффундируя разгонялось вдоль поверхности кремния образуя при 

этом однодоменные поверхностные фазы. Нами была изучена электрическая проводимость 

такой поверхностной фазы и проведено сравнение с проводимостью трехдоменной 

поверхностной фазы кремний-золото. 
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